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成果摘要： 

该项目以锗单晶代替砷化镓单晶作为外延用的衬底，采用先进的金属有机化学气相外延（MOVPE）技术生长砷化镓单

晶薄膜，并采用其他相应的半导体工艺技术制备欧姆接触和光学减反射膜，制成锗衬底砷化镓太阳电池，即GaAs/Ge太

阳电池。主要采用的技术有：锗单晶上砷化镓、镓铝砷、镓铟磷MOCVD异质外延技术，锗-砷化镓异质界面活性结消除

技术，镓铟磷代替镓铝砷作为窗口层技术，实现外延层大面积均匀性技术，电极和减反射膜设计和制备技术，大面积电

池器件工艺技术，提高电池可靠性技术，器件工艺的批量生产能力的开发等。该电池将用于大卫星平台-东四卫星的太

阳电池阵。 
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